
Product Overview
在时域反射计系统中使用高压比较器
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图 1. 使用比较器进行电缆长度测量的时域反射计系统

背景

时域反射计 (TDR) 是一种电气诊断技术，它通过发送一个入射脉冲并分析反射脉冲来确定传输线的特性。TDR 系
统中可使用比较器来检测入射脉冲和反射脉冲在传输线上的时间差。了解电缆的传播速度 (VoP) 和光速 (c) 后，在 

TDR 系统中使用比较器可实现电缆长度测试和电缆故障检测等应用。

设计挑战

• TDR 系统需要精密测量入射脉冲和反射脉冲的时间，因此器件越快，TDR 测量的误差越小。

• 为了使器件能够承受高压入射脉冲并为下游 MCU 传播较低的电压逻辑电平，高输入电压范围和低输出电压摆

幅必不可少。
• 便携式电池供电型 TDR 系统依靠低功耗器件来延长系统寿命。

系统使用 TLV1872 的好处

• TLV1872 具有低传播延迟，从而可降低 TDR 时间测量的附加误差。

• 单独的输入和输出电源支持 TLV1872 承受和检测高压入射脉冲，同时仍通过低压推挽输出传播适当的逻辑电

平。
• TLV1872 器件具有低静态电流，因此非常适合用于电池供电系统。

TLV1872

输入电源电压： VCCI - VEEI 2.7V 至 40V

输出负电源电压：VEEO VEEI 至 VEEI + 18V

输出正电源电压：VCCO VEEO + 2.7V 至 VCCI

传播延迟（典型值）： TPHL/TPLH 65ns

静态电流：IQ 每通道 70uA
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